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Skompensowany uklad stykowy
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Przedmiotem wynalazku jest uklad stykowy,
ktéry umozliwia skuteczng kompensacje sit elek-
tro-dynamicznych w zestyku, wywolanych prze-
plywem prad6éw roboczych i zwarciowych, uzyska-
na za pomoca zréwnowazenia momentu sit elek-
tro-dynamicznych lub innych dzialajacych na
czeSci styku poza zestykiem, momentem pary lub
kilku par sit dociskajacych styki w punktach
styczno$ci. Uklad ten umozliwia réwniez skutecz-
ne stosowanie wigkszej liczby punktéw styczno$ci,
przy czym moze byé on stosowany w aparatach
Iaczeniowych, zlaczach elektrycznych oraz przekaz-
nikach.

W znanych rozwigzaniach adynamicznych wy-
korzystuje sie reakcje wystepujace w zestykach
od sil elektro-dynamicznych dzialajacych na réw-
nolegle, wiodgce prad styki, podparte w punktach
styczno$ci oraz stosuje sie silne sprezyny zwiek-
szajace docisk w zestykach dla uzyskania odpo-
wiedniej wytrzymato$ci zwarciowej. Zwigkszanie
docisku w zestykach §rodkami mechanicznymi wy-
maga stosowania napedéw o znacznej mocy i jest
przyczyna szybszego zuzycia materialu w zestyku.
Stosowane réwniez obnizanie poziomu odpychajg-
cych sil elektro-dynamicznych w zestykach przez
podzial styku na elementy réwnolegle jest ogra-
niczone, szczegblnie w zestykach plaskich, ponie-
waz im dalej od osi gléwnej toru pradowego tym
obcigzenie prgdowe elementéw réwnoleglych jest
mniejsze i dalszy podzial w zestykach powoduje
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zwiekszenie wymiaréw styk6éw i zuzycia materialu
nie proporcjonalne do zamierzonego efektu. W do-
tychczasowych rozwigzaniach, ostabienie docisku
stykéw, lub ich odskok w warunkach dynamicz-
nych powoduje przewaznie zespawanie si¢ stykéw.

Przedmiotem wynalazku jest uklad stykowy od-
znaczajacy sie wysoka wytrzymaloscia zwarciowa
oraz malg opornos$cig zestyku przy oszczednym zu-
zyciu materialu przewodzacego i przy malej mocy
napedu.

Wynalazek zostanie objasniony szczegblowo na
podstawie przykladowego rozwigzania ukladu sty-
kowego plaskiego, zilustrowanego na rysunku, na
ktéorym fig. 1 przedstawia rzut boczny zestyku,
w ktérym kazdy, réwnolegly element styku ru-
chomego 1 posiada dwie styczki 2 i 3, fig. 2
przedstawia widok z gbéry tego ukladu. Fig. 3
przedstawia rzut boczny, a fig. 4 widok z géry
innego wariantu ukladu stykowego, w ktérym
kazdy réwnolegly element styku ruchomego 1
opiera sie na czterech styczkach 2 i 3 umieszczo-
nych na styku nieruchomym 4. Dla osiagniecia
zadanych sil dooisku w zestyku wedlug wynalazku
wykorzystuje sie momenty sit elektrodynamicz-
nych przyciagajacych dwa r6éwnolegle elementy
styku ruchomego 1. Kazdy element réwnolegly
styku ruchomego 1 stanowi sprezysta belke zamo-
cowang w styku nieruchomym 4, na ktéra przy
przeplywie pradu dziala sila elektrodynamiczna.
Moment od sit elektro-dynamicznych przyciagajacy
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belki jest zréwnowazony w zestykach momentami
od par sit dociskajacych styczki 2 i 3 do czeéci
bocznych 5 i do czeéci Srodkowej 6 styku nieru-
chomego 4. Wykorzystanie tych momentéw umoz-
liwla zwiekszenie sit dociskajacych styki w punk-
tach stycznoSci i skuteczng kompensacje wystepu-
jgeych w nich sit odpychajacych styki. Wartosé
momentéw oraz warto$§é sit dociskajacych styki
moze byé w szerokich granicach regulowana przez
zmiany odpowiednich wymiaréw stykéw i zasto-
sowanie wielu punktéw stycznoSci jak réwniez
odpowiednie ich rozmieszczenie. Styczki 2 i 3
moga byé umieszczone zaréwno na styku rucho-
mym 1 jak i nieruchomym 4 i wykonane w po-
staci nakladek czy wystepébw okragltych lub o in-
nym ksztalcie.

Uklad stykowy wedlug wynalazku umozliwia
ponadto skupienie wiekszej liczby punktéw stycz-
noSci blisko osi toru pradowego i dzieki temu
wybitnie obniza poziom sil odpychajacych przy
zachowaniu - ré6wnomiernego rozplywu pradéw
przez poszczegblne punkty styczno$ci oraz obniza
oporno$¢é wypadkowg calego zestyku.

Nastepna cecha omawianego ukladu jest to, ze
odskok styku w ktérymkolwiek punkcie styczno$§-
ci zwieksza docisk w drugim punkcie styczno$ci
tego samego segmentu, a ewentualna przerwa jest
skutecznie zwierana krétkim odcinkiem styku,
przeciwdzialajagc zespawaniu sie¢ lub zgrzewaniu
stykéw. Dalszg cecha tego ukladu stykowego jest
dos$¢ wysoka czestotliwo§é drgan wlasnych stykéw
przy duzym wspéiczynniku tlumienia drgan, bez
stosowania szczegélnie silnych sprezyn i wielkich
zespoléw mechanicznych dociskowych.
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Uklad stykowy wedlug wynalazku moze byé
stosowany réwniez w tych przypadkach, gdy
zewnetrzne sily elektrodynamiczne sa zastapione
sjlami na przyklad sprezyn lub wtedy, gdy mo-
ment sit dociskajacych styki w punktach stycz-
noSci jest osiggniety przez wykorzystanie jedynie
odksztalcenia sprezystego styk6w. Uklad nie jest
zwigzany z okreflonym ksztaltem stykéw i moze
byé stosowany zaréwno w przypadku stykéw ru-
rowych jak réwniez stykéw plaskich o jednym
styku ruchomym.

Zastrzezenia patentowe

1. Skompensowany uklad stykowy, stosowany
w stykach plaskich lub w stykach o innych
ksztaltach, znamienny tym, ze styczki (2 i 3) s3
rozmieszczone na elemencie stykowym (1 i 5)
tak, aby sily dociskajace styki w punktach
styczno$ci tworzyly moment od jednej pary sit
lub momenty od wielu par sit zré6wnowazone
momentem od sily zewnetrznej elektrodyna-
micznej lub innej, dzialajacej na czeSci stykéw
poza zestykiem.

2. Uklad stykowy wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
ze kazdy zestyk lub element réwnolegly w ze-
styku wielokrotnym zawiera dwa lub wiecej
punktéw stycznoSci umieszezonych szeregowo,
poprzez osadzenie wigkszej liczby styczek
(2 i 3) i odpowiednie ich rozmieszczenie,

3. Uklad stykowy wedlug zastrz. 1 i 2, znamien-
ny tym, Ze styczki (2 i 3) wykonane sg jako
nakladki osadzone na elementach stykowych
(1, 5 i 6) lub tez jako wystepy lub zagiecia
tych elementéw.
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